单色硅基CCD
探测器有效响应范围：至少500–1000 nm；具备完整QE曲线
单次曝光光谱覆盖范围：必须覆盖760–780 nm，优选覆盖750–800 nm 
曝光能力：支持约0.1-60 s弱光积分，
制冷：最好包含热电制冷与闭环温控
机械接口：具备完整外壳图纸，并具备焦面位置、旋转方向、俯仰调节参数
支持硬件binning
像元尺寸：大于13–20 μm
像素数：大于1600*200
感光面：大于22*3mm
